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摘要(译)

提供一种结构，其避免像素电极与栅极线和数据线的交叉部分的重叠。
例如，像素电极被图案化，使得其角部被有意地切除以避开交叉部分。
利用这种结构，可以增加由像素电极和黑矩阵的重叠部分形成的存储电
容器的电容，同时插入在像素电极和黑矩阵之间的第三层间绝缘膜中的
短路是预防。
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